@SEAGATE

P NYTRO

FOLHA DE ESPECIFICAGCOES DO SSD DE 2,5 POLEGADAS

Rapido. Solido. Impressionante.

Alto desempenho consistente para o data
center moderno.

As unidades de estado sélido NVMe da série Seagate - Nytro~ 5050
representam a préxima geracao de SSDs corporativos. Projetado
para oferecer eficiéncia, alto desempenho e maior densidade de
armazenamento em data centers, o SSD Nytro 5050 elimina os
gargalos de desempenho e aprimora significativamente a qualidade
do servico (QoS).

Com o melhor desempenho da categoria, 0 SSD PCle Gen4 NVMe dobra o throughput
aleatorio dos SSDs SAS mais novos, alcangando mais de dez vezes a largura de banda do SATA.

A incrivel largura de banda de 7,4 GB/s e IOPS de até 1,7 milhdo removem os gargalos de
dados e fornecem tempos de resposta consistentes.

Maior capacidade em ambientes ultradensos — at¢ 15 TB' com interface U.2 e U.3 e portas
duplas que oferecem suporte a alta disponibilidade ativo-ativo.

Altamente otimizado, o Nyiro 5350 tolera cargas de trabalho com volume intenso de leitura, ao
passo que o Nytro 5550 foi desenvolvido para suportar cargas de trabalho mistas.

Aplicagoes mais indicadas Interface Unica ou dupla O 5350 tem a opgéo de interface dupla ou Unica que atende as suas

¢ Virtualizagéo de servidor necessidades.
e Bancos de dados OLTP

- Desempenho cinco vezes mais alto do que o dos SSDs SATA com dez vezes mais largura de
e Armazenamento definido por software

banda e IOPS do que as geragdes anteriores para garantir mais computagao usando o minimo de

e Arrays totalmente flash .
espago, energia e custo.

e Armazenamento em cache e niveis

A baixa laténcia e a alta qualidade de servigo garantem maior capacidade de resposta e
experiéncia do usuario aprimorada.

Capacidade de manutencao sem esforco e sem requisitos de tempo de inatividade e recurso
hot-swap para facil adigao, remogao ou substituicao de SSD.

Os modelos de disco com criptografia automatica baseada em hardware= cumprem o padrao
TCG para ajudar a manter valiosos dados em seguranga.

Facil integracao com sistemas operacionais Linux e Microsoft.

Maior durabilidade e confiabilidade com 1 e 3 DWPD a MTBF de 2,5 milhdes de horas — mova
dados corporativos massivos para o longo prazo.



Especificagbes

Nytro 5550H 15 mm — Uso misto

Interface (porta Unica)

Capacidade 12.87TB 6.4TB 32TB 1.6TB 800 GB

Standard Model XP12800LE70005 XP6400LE70005 XP3200LE70005 XP1600LE70005 XP800LE70005
Modelo SED XP12800LE70015 XP6400LE70015 XP3200LE70015 XP1600LE70015 XP800LE70015
Modelo FIPS 140-3/Common Criteria XP12800LE70025 XP6400LE70025 XP3200LE70025 XP1600LE70025 XP800LE70025

Interface (porta dupla)

PCle® Gen4 x4 NVMe

PCle® Gen4 x4 NVMe

PCle® Gen4 x4 NVMe

PCle® Gen4 x4 NVMe

PCle® Gen4 x4 NVMe

Tipo de memodria flash NAND

3D eTLC

3D eTLC

3D eTLC

3D eTLC

3D eTLC

Formato

Desempenho

2,5 pol x 15 mm

2,5pol x 15 mm

2,5 pol x 15 mm

2,5 pol x 15 mm

2,5 pol x 15 mm

Resisténcia/Confiabilidade

Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s
Gravagéao sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB: 7 200 7 200 6900 3700 1900
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.550.000 945.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 495.000 445.000 460.000 315.000 140.000
Média de laténcia de leitura (ps), 4 KB QD1 75 75 75 75 75
Média de laténcia de gravagéo (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12 12

Poténcia média ativa geral, 12 V (W)

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 3 3 3 3 3
Total de bytes gravados (TB) 70.000 35.000 17.500 8.700 4.300
Erros irrecuperaveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr
Garantia limitada (anos) 5 5 5 5 5

Gerenciamento de energia

Poténcia média, ocioso (W)

Dimensdes

Altura (mm/pol, max.)

14.9 mm/0.587 pol

14.9 mm/0.587 pol

14.9 mm/0.587 pol

14.9 mm/0.587 pol

Temperatura, em operagao, interna (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70 0a70
Temperatura, fora de operagao (°C) -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C
Taxa de mudanga de temperatura/h, max. (°C) 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G

14.9 mm/0.587 pol

Largura (mm/pol, max.)

70,1 mm/2,760 pol

70,1 mm/2,760 pol

70,1 mm/2,760 pol

70,1 mm/2,760 pol

70,1 mm/2,760 pol

Profundidade (mm/pol, méx.) 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol
Peso (g/lb, max.) 170 g/0.38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Quantidade de unidades por caixa 10 10 10 10 10




Especificagbes Nytro 5350H 15 mm — Volume intenso de leitura

Capacidade 15.36 TB 7.68 TB 3.84TB 1.92TB

Standard Model XP15360SE70005 XP7680SE70005 XP3840SE70005 XP1920SE70005
Modelo SED XP15360SE70015 XP7680SE70015 XP3840SE70015 XP1920SE70015
Modelo FIPS 140-3/Common Criteria XP15360SE70025 XP7680SE70025 XP3840SE70025 XP1920SE70025

Interface (porta Unica) - - - -

Interface (porta dupla) PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe
Tipo de memodria flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC
Formato 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm
Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s
Gravagéao sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB: 7 200 7 200 6900 3700
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.550.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 195.000 195.000 195.000 125.000

Média de laténcia de leitura (ps), 4 KB QD1 75 75 75 75

Média de laténcia de gravagéo (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12

Resisténcia/Confiabilidade

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 1 1 1 1

Total de bytes gravados (TB) 28.000 14.000 7.000 3.500
Erros irrecuperaveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr
Garantia limitada (anos) 5 5 5 5

Gerenciamento de energia

Poténcia média ativa geral, 12 V (W) 23 21 20 15
Poténcia média, ocioso (W) 7W 6W 6w 6w
Temperatura, em operagao, interna (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70
Temperatura, fora de operagao (°C) -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C
Taxa de mudanga de temperatura/h, max. (°C) 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora 30¢°C por hora
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Altura (mm/pol, max.) 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol
Largura (mm/pol, max.) 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol
Profundidade (mm/pol, méx.) 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol
Peso (g/lb, max.) 170 g/0.38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Quantidade de unidades por caixa 10 10 10 10




Especificagbes

Nytro 5550M 15 mm — Uso misto

Interface (porta Unica)

Capacidade 12.87TB 6.4TB 32TB 1.6TB 800 GB

Standard Model XP12800LE70035 XP6400LE70035 XP3200LE70035 XP1600LE70035 XP800LE70035
Modelo SED XP12800LE70045 XP6400LE70045 XP3200LE70045 XP1600LE70045 XP800LE70045
Modelo FIPS 140-3/Common Criteria XP12800LE70055 XP6400LE70055 XP3200LE70055 XP1600LE70055 XP800LE70055

Interface (porta dupla)

PCle® Gen4 x4 NVMe

PCle® Gen4 x4 NVMe

PCle® Gen4 x4 NVMe

PCle® Gen4 x4 NVMe

PCle® Gen4 x4 NVMe

Tipo de memodria flash NAND

3D eTLC

3D eTLC

3D eTLC

3D eTLC

3D eTLC

Formato

Desempenho

2,5 pol x 15 mm

2,5pol x 15 mm

2,5 pol x 15 mm

2,5 pol x 15 mm

2,5 pol x 15 mm

Resisténcia/Confiabilidade

Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7200MB/s
Gravagéao sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB: 4500 4 500 4 500 3300 1900
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.000.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 290.000 330.000 350.000 240.000 140.000
Média de laténcia de leitura (ps), 4 KB QD1 90 90 90 90 90
Média de laténcia de gravagéo (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12 12

Gerenciamento de energia

Poténcia média ativa geral, 12 V (W)

16

15

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 3 3 3 3 3
Total de bytes gravados (TB) 70.000 35.000 17.500 8.700 4.300
Erros irrecuperaveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr
Garantia limitada (anos) 5 5 5 5 5

Poténcia média, ocioso (W)

Dimensdes

Altura (mm/pol, max.)

14.9 mm/0.587 pol

14.9 mm/0.587 pol

14.9 mm/0.587 pol

14.9 mm/0.587 pol

Temperatura, em operagao, interna (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70 0a70
Temperatura, fora de operagao (°C) -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C
Taxa de mudanga de temperatura/h, max. (°C) 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G

14.9 mm/0.587 pol

Largura (mm/pol, max.)

70,1 mm/2,760 pol

70,1 mm/2,760 pol

70,1 mm/2,760 pol

70,1 mm/2,760 pol

70,1 mm/2,760 pol

Profundidade (mm/pol, méx.) 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol
Peso (g/lb, max.) 170 g/0.38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Quantidade de unidades por caixa 10 10 10 10 10




Especificagbes Nytro 5350M 15 mm — Volume intenso de leitura

Capacidade 15.36 TB 7.68 TB 3.84TB 1.92TB

Standard Model XP15360SE70035 XP7680SE70035 XP3840SE70035 XP1920SE70035
Modelo SED XP15360SE70045 XP7680SE70045 XP3840SE70045 XP1920SE70045
Modelo FIPS 140-3/Common Criteria XP15360SE70055 XP7680SE70055 XP3840SE70055 XP1920SE70055

Interface (porta Unica) - - - -

Interface (porta dupla) PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe
Tipo de memodria flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC
Formato 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm
Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s
Gravagéao sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB: 4500 4500 4500 3300
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 140.000 140.000 140.000 90.000

Média de laténcia de leitura (ps), 4 KB QD1 90 90 90 90

Média de laténcia de gravagéo (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12

Resisténcia/Confiabilidade

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 1 1 1 1

Total de bytes gravados (TB) 28.000 14.000 7.000 3.500
Erros irrecuperaveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr
Garantia limitada (anos) 5 5 5 5

Gerenciamento de energia

Poténcia média ativa geral, 12 V (W) 16 15 14 11
Poténcia média, ocioso (W) 7W 6W 6w 6w
Temperatura, em operagao, interna (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70
Temperatura, fora de operagao (°C) -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C
Taxa de mudanga de temperatura/h, max. (°C) 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora 30¢°C por hora
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Altura (mm/pol, max.) 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol
Largura (mm/pol, max.) 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol
Profundidade (mm/pol, méx.) 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol
Peso (g/lb, max.) 170 g/0.38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Quantidade de unidades por caixa 10 10 10 10




Especificagbes Nytro 5550M 7 mm — Uso misto

Capacidade 6.4TB 3.2TB 1.6 TB 800 GB

Standard Model XP6400LE10005 XP3200LE10005 XP1600LE10005 XP80OLE10005
Modelo SED XP6400LE10015 XP3200LE10015 XP1600LE10015 XP80OLE10015
Modelo FIPS 140-3/Common Criteria XP6400LE10025 XP3200LE10025 XP1600LE10025 XP800OLE10025

Interface (porta Unica) - - - -

Interface (porta dupla) PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe
Tipo de memodria flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC
Formato 2,5pol x 7mm 2,5pol x 7mm 2,5pol x 7mm 2,5pol x 7mm
Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7200MB/s
Gravagéao sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB: 6 000 6 000 3200 1900
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.000.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 360.000 360.000 230.000 140.000

Média de laténcia de leitura (ps), 4 KB QD1 90 90 90 90

Média de laténcia de gravagéo (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12

Resisténcia/Confiabilidade

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 3 3 3 3
Total de bytes gravados (TB) 35.000 17.500 8.700 4.300
Erros irrecuperaveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr
Garantia limitada (anos) 5 5 5 5

Gerenciamento de energia

Poténcia média ativa geral, 12 V (W) 18 17 11 8
Poténcia média, ocioso (W) 5W 5W 5W 5W
Temperatura, em operagao, interna (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70
Temperatura, fora de operagao (°C) -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C
Taxa de mudanga de temperatura/h, max. (°C) 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora 30¢°C por hora
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Altura (mm/pol, max.) 7.1 mm/0.280 pol 7.1 mm/0.280 pol 7.1 mm/0.280 pol 7.1 mm/0.280 pol
Largura (mm/pol, max.) 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol
Profundidade (mm/pol, méx.) 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol
Peso (g/lb, max.) 105 g/0,23 Ib 105 /0,23 lb 105 g/0,23 lb 105 g/0,23 Ib
Quantidade de unidades por caixa 10 10 10 10




Especificagbes Nytro 5350M 7 mm — Volume intenso de leitura

Capacidade 7.68 TB 3.84TB 1.92TB

Standard Model XP7680SE10005 XP3840SE10005 XP1920SE10005
Modelo SED XP7680SE10015 XP3840SE10015 XP1920SE10015
Modelo FIPS 140-3/Common Criteria XP7680SE10025 XP3840SE10025 XP1920SE10025

Interface (porta Unica) - - -

Interface (porta dupla) PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe PCle® Gen4 x4 NVMe
Tipo de memodria flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC
Formato 2,5pol x 7mm 2,5 pol x 7 mm 2,5pol x 7mm
Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s
Gravagéao sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB: 6 000 6 000 3200
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 150.000 160.000 100.000

Média de laténcia de leitura (ps), 4 KB QD1 90 90 90

Média de laténcia de gravagéo (ps), 4 KB QD1 12 12 12

Resisténcia/Confiabilidade

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 1 1 1

Total de bytes gravados (TB) 14.000 7.000 3.500
Erros irrecuperaveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr
Garantia limitada (anos) 5 5 5

Gerenciamento de energia

Poténcia média ativa geral, 12 V (W) 18 16 11
Poténcia média, ocioso (W) 5W 5W 5W
Temperatura, em operagao, interna (°C) 0a70 0a70 0a70
Temperatura, fora de operagao (°C) -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C
Taxa de mudanga de temperatura/h, max. (°C) 30°C por hora 30°C por hora 30¢°C por hora
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G
Altura (mm/pol, max.) 7.1 mm/0.280 pol 7.1 mm/0.280 pol 7.1 mm/0.280 pol
Largura (mm/pol, max.) 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol
Profundidade (mm/pol, méx.) 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol
Peso (g/lb, max.) 105 g/0,23 Ib 105 g/0,23 Ib 105 g/0,23 Ib
Quantidade de unidades por caixa 10 10 10




Especificagbes Nytro 5350S 15 mm — Volume intenso de leitura

Capacidade 15.36 TB 7.68 TB 3.84TB 1.92TB
Standard Model XP15360SE70065 XP7680SE70065 XP3840SE70065 XP1920SE70065
Modelo SED XP15360SE70075 XP7680SE70075 XP3840SE70075 XP1920SE70075

Modelo FIPS 140-3/Common Criteria — — — _

Interface (porta Unica) PCle Gen4 x4 NVMe PCle Gen4 x4 NVMe PCle Gen4 x4 NVMe PCle Gen4 x4 NVMe
Interface (porta dupla) - - - -

Tipo de memodria flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC
Formato 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm 2,5 pol x 15 mm
Leitura sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s
Gravagéao sequencial (MB/s) sustentada, 128 KB: 7 200 7.200 6.900 3700
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.550.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 195.000 195.000 195.000 125.000
Média de laténcia de leitura (ps), 4 KB QD1 75 75 75 75

Média de laténcia de gravagéo (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12

Resisténcia/Confiabilidade

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 1 1 1 1

Total de bytes gravados (TB) 28.000 14.000 7.000 3.500
Erros irrecuperaveis de leitura por bits lidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr 2500000 hr
Garantia limitada (anos) 5 5 5 5

Gerenciamento de energia

Poténcia média ativa geral, 12 V (W) 23 21 20 15
Poténcia média, ocioso (W) 7W 6W 6w 6w
Temperatura, em operagao, interna (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70
Temperatura, fora de operagao (°C) -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C
Taxa de mudanga de temperatura/h, max. (°C) 30°C por hora 30°C por hora 30°C por hora 30¢°C por hora
Shock, 0.5ms (Gs) 1.300 1.300 1.300 1.300

Altura (mm/pol, max.) 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol 14.9 mm/0.587 pol
Largura (mm/pol, max.) 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol 70,1 mm/2,760 pol
Profundidade (mm/pol, méx.) 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol 100,4 mm/3,953 pol
Peso (g/lb, max.) 170 g/0.38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Quantidade de unidades por caixa 10 10 10 10
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	Aplicações mais indicadas

